
Студијски програм: Мастер академске студије Физика  

Назив предмета: Мемристивни материјали 

Наставник : др Кристина Чајко 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Физика кондензоване материје 

Циљ предмета 

Стицање савремених теоријских и практичних знања о мемристивним материјалима. Оспособити студенте да разумеју 

основне појаве и процесе мемристивних материјала и могућности њихове примене у напредним технологијама. 

Исход предмета  

Након одслушаног и савладаног садржаја предмета студент треба у довољној мери да има: 

Опште способности: 

- Познавање основних појмова у карактеризацији мемристивних својстава материјала   

- Оспособљеност за самостално праћење стручне литературе.  

Предметно-специфичне способности: 

Оспособљеност студента за интерпретацију експерименталних резултата. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефиниција и физички модели мемристора. Типови, особине и структура мемристивних материјала. Униполарни и 

биполарни резистивни меморијски ефекат. Експериментално испитивање мемристивних карактеристика 

функционалних материјала. Струјно напонска карактеристика мемристивних материјала. Одређивање меморијског 

прозора, отпора у нискоотпорном и високоотпорном стању. Физички механизми преласка мемристивних материјала 

из високоотпорног у нискоотпорно стање и обрнуто. Механизми проводљивости. Меморијски RRAM (енг. Resistive 

Random Access Memory) нано уређаји. Примена мемристивних материјала у вештачким неуронским мрежама. 

 

Практична настава  

Упознавање са радом основних инструмената за експериментална мерења везана за испитивање мемристивних 

карактеристика функционалних материјала. Израда и презентација семинарских радова. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања (3 часа недељно у току семестра), вежбе (1 час недељно у току семестра), израда семинарског рада (1 час 

недељно у току семестра). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 70 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 15   

 


